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6D 240, 2-6D 240
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Germanium-pnp-Leistungstransistor der Bouform D nach TGL 11 811 fir Verstdrker-End-
- stufen und als Paare fiir Gegentaktstufen im Miederfrequenzgebiet sowie fiir Schalter-
anwendungen bis 25 V.

Masse ca. 12 g

L 0 i
Kollektor-Baosis-Spannung ~Uceo = 30V i
Kollektor-Emitter-Spannung Ugern = 25V :
Reg = 50 2
Kollektor-Emitter-Spannung =Uces = 30V
Gesamtverlustleistung Py = 10W

- Kollektorstram =les = 30A
Emitterstrom lew = 36A
Basisstrom =lae = 06A

- Sperrschichttemperatur iy = +85°C

- Umgebungstemperatur Par = —25°C bis +45°C

| Warmewidersiand Rinse = Agrd/W
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OEM: RFT

Transistor GD240

Datasheet

GD 240, 2-GD 240

Statische Kennwerte

r Kollektar-Basis- Reststram
Ues = aY
Kollektor-Emitter-Reststrom
“Ues = 30V

=Uae = 1V
Kollektor-Emitter- Reststrom
alee = 30V
Ermitter-Baosis-Reststrom
 -Ues = 20V

-lg = 05A
‘ll: = IA
Basis-Emitter-Spannung
=Uece = G5y
-le = 0,5A
: Easis-Emitter-Spannung
! -u“ = U
| =le = 2A
i Dynamische Kennwerte
i Obergangsfrequenz
=l =y
-le = 0T A
KurzschluBstromverstarkung
-l = 2A
~Uce =4V
-le = 0,5 A

hgie-Verhaltnis

Ue =2V
. = 2A
-l = 05A

Keollektor-Emitter-5attigungsspannung

“lees

~Ucesar

hl'iE

Min.

350 kHz

18
28

EE&

0,3

Typ Max.
/A 100 pA
02mA 2mA
05mA  25mA
S0uA 500 A
025V 046V
0,35V 07V
075V 1.4V
&
2
3
Y
£ =
g5
L -]
as A
56 B
20 C
D

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Réhrenwerk Anno Seghers Neuhaus

125

Datasheet Rev. 1.0 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: RFT Transistor GD240 Datasheet

Datasheet Rev. 1.0 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: RFT Transistor GD240 Datasheet

GD 240...6D 244

!
L o
A 3
2
UCE'IV \\
\' BmA
= - —
Sa e TOmA
mA 5 mA
80 40 4 8 12
Yee
v
04
7 ﬂ,&l
Yeg 1V
“Uge
V
1 “ -
} |

KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Rihrenwerk Anna Seghers Neuhaus 139

Datasheet Rev. 1.0 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: RFT Transistor GD240 Datasheet

Datasheet Rev. 1.0 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: RFT Transistor GD240 Datasheet

Datasheet Rev. 1.0 — 03/19 — data without warranty / liability



